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illərdə Qubadlı rayonu Xocahan kənd orta məktəbində oxuyub. 1988-1990 və 2003-2005 

cı illərdə hərbi xidmətdə olub. 1992-1997 ci illərdə BDU-nun Fizika fakultəsində təhsil 

alıb. 1997- 2000 ci illərdə, laborant, 2000-2012ci illərdə laboratoriya müdiri, 2012 –i 

ildən 0.5 müllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var  
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2010- cu ildə «Пb1-ХСнХТе (0х0.3) nazik təbəqələri və onlar əsasında diod 
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